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# f ) ^ -ft # *fc *'J ffl * ^ # t ( or gan i c 
material) #1 * it * * € *< # A I TO) « Jt (under layer) 
^ * • « * * * * *t *. t^**^*.*** 3 * 1 * 

* € * * * « * & *l 4* ^(roughness average , Ra) * 

^ . ^ & * a % at ***#^#***t**.**^s « 

it € Jt I TO ^ & & ft * & & % (under layer) Ji 

* ) - « ' ffn it B £ * t * I TO * ft * & * 
(roughness average , Ra) «P t @ * t f (under layer) 

* isi fl& a. * " y > *J * * ^ * € * 1 T0 w * M 

(SiOx > -fr t # f ) - '«L -fb #(SiNx • ft t # f ) * # * # t 
A( «t & it B 3 *. ML* ' JSR 0 * ^ * * * * SEPC403) 3l % * 
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# f B ( ffit it a 3 « * 4fo -J-SRa*^** # *PC4 1 5 ) 

^ Mi fr*t ^(roughness average , Ra ) * * TO M ( under 
1 ay er ) ( & & * * * ) *- M ^° * 1 ^ ^ ; 









0.99 




0.86 




0.61 




3.03 




3.67 


PMOLED3fM2JTO%Se 


^ 0.78 



*1 : ^€^ITO(>?-^750A a*)****.***** 

£(Ra) ^ * TO *l # ^ M 4fc 

Ml*L*fc&(roughness average , Ra) * * TO * (under 
layerX * & * * * ) M * *° ^ 2 * ^ ° 









1.36 




1.47 




1.27 




3.42 




3.63 




ill 

Jill 



0773-9243TWF(Nl) : P91173 : Phoelip.ptd 



% 10 1 



i > (7) 

£ 2 : ^ t I TO ( if- & 1 5 0 0 A a*)****.-?-^*. 

*fe &(Ra) # ^ m M M 4l IM i% 

^3f.*jj|ITO-fc^«;#ff^*Ub#Ajk4b#J^***^ 
&te&(Ra)*J*0.86nm<Sl0.61nm • *fc m it s £ * f * I TO ^ 

© ^ ^ 4a *t $L m. i£3nm * i# fa n £ 0 ® & # & 
it W ^t^ITO#^^1500A Bf(ITOMi|^f ^i®^^ 
49. *fc 3L & M « ) 'ITO^j&^fWb^AftMb^-t*-**^^ 
«t £ it fcb » it ^ t * J T O & % * # f -t- ( * * *■ * 
a # f A A M a # f B) flt*4d**f ^ *a #fc «. * £ ( *0 # 

1/211/3) • |lali|leil|2aii|2eai^^^ 
[5] fl Jf T ^ ^ ^ ^ « flt ^(atomic force microscope , 
AFM) »-J #L % it a £ * t M ITO £ * © m ^(surface 
morphology) ^ 'It ^ • & B t T * £ # *° ' * * * * it W 
#t^/f-^^^50A^1500AB^ . ita^#€^IT0^^^a 

4b#A*L4b#-b.(*'*lbB * llcl * |?2b E ^ J£2c ffl ^ 

f _t( *• £ld fl * £le B * £2dB*#2eB*-#»B)*-* 

■ £3a B 3. £3e B * £4a B 5. £4e B 
^ jBI ^ * isj ft Jk T a # *S s*/« ^ ffi « #;(Scanning 
Electron Microscope , SEM ) 3* #] *l # it 1* * f * I TO ^ 

lililll 
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s. - &wt!L B % (8) 

ft # ' «• * * 8 ^ * aJ! * € * 1 T0 ^ * ^ ^ € # f ( *° 
<fb # a ft. & ) i ^ ft m & * * * # -t- ' ^ * * & * 

it a £ € >£'ITO * © Ml *a A 0 

* ji m sdt ' *» m a. a ^ * « * IT0 ^ * ^ ^ * b # ^ % 

*b #*MI ******** ^(AM-OLED) ffi * it # t • 



^ «fe #'J 

it & ' * # - * fcl 0 ' tf # # ^ 5a Bl • ■ « * - 

& # f ^ 35. *fr & — ¥ sl 

(polyethyleneterephthalate) * % SI (polyester) > «. * 
St SI (polycarbonates) * * ft ^ S£ §a (po lyacry 1 ates) & 
^ ^ Z, ^(polystyrene) ° & ifc - '4t 1 0 -t ^ * A * * 
(buffer layer)30 • J- * * *f * 3 0 _h ^ A M * <B * % 3 2 A 
*c 4B « A *20 < . a * * * * * » ^ * *' J € 

Sg. - IS € A It #. * * * « A 14 (thin film transistor, 

TFT) • ^fJ-Ul b B B # ■# i I S 9 b ^ ^ # a B a ^ Jl i t aa H i i 

I || ; | I f a ^ ~ & * ' #/fc-*-fr«*tfftf*#*-*-~ 
& ft 4 34 « ' & *L € a% ft A * *b IE Ok 4L * » ' * * * A ft 

- & ft J| 34 # 2T * * * ^(sputtering) «, € * 
3* 4b 5* 4t * «L fc-ifc ft(PECVD) • fl&*r#**-&** 

3 4 -ft % # f # # & * *■ ^ *« ^ b ^ ^ * ^ ^ ^ 11 ^ ^ ^ * 
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+ ' ft. *t ^csiOx) * a 4b is 

(AlOx) * JMb&CMgO) > ja,4b^(SiNx) - fi 4b IS ( A 1 N x ) 
A a ^b #.(MgFx) # 0 

*o * 5b H * ' * % " & ft * 34 _h A t a 9 a ft «fc a 4 * 

«*+E ft*- 31*21 -b^ * * - & ft* 36 • *t£~&a#36 
# ^ # 4* # f ' ^" # £ * BKAcry 1 ic resin) - ?£ 

£*K(polyimide)*i*W*IB.*tfft ' ^ * J ffl * * * ^° 
& 4£ ^ m 4b ° ft * £ A dS * * * 4* ( *P * * « * * * - m 
ft ^ 1% m ' & - ^ t >f ) 35 ^ ^ 5 5 ' *'J S £'J s£ u 

us - & a * 34 & & « «I # Jt * ' *Bfr*p^£ — 

36 ( A * * # f ) ' * * * * * % m m ^ 1155 ' ^ * # ^ 5C 

ft « *J 3- £ • *J « & JP-(mask) ' t * 4 * * t *50( *P # 

' * - * ^ * € * } ^ * ~~ fe * 
^34_b^4*€^^^^55i^ ' ^ ^ ft £t iiK t H ft 2 0 ^ 

at #21 ' *» n 5d m ^ • *t t * € *50 a <b « a ^b 

( I TO) > IB I* ^ 4b #/( IZO) * # IS & 4b ^(AZO) * * % ^ ft 
(ZnO) • SiJtttt #50 ( *a.9f#ff)^T**** * « * 
£ & 4* * * & & * * * <b * ^ 

(top-insulator)38^tt * * **50 i • *****4fc50 
# A -» *J # Jt * ' *fJfc«.^>*38«s*J ' ^1 iUHttf ^ 
50 _b ^ * * & - * tt *t * « £ & 45 ' 5* ® * * € ^ 50 
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^ l Mi i . M. & % X V & % * * * - * « ^ ** * 40 



it*** . " * * * * *t ** • #4 a * se 
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Jt'J & ffl * # *fc # - * * A « ■ *J # ^ 



ffi & * *fc # * - * * ^ *t * 0 



£ & ' *» # 5 f Si #f ^ 



* & - * 4 * 52 # * « * * * - # * ^ >* * ° ^ * * * 

* it & ca * Ag ^ Mg ^ ai ^lia*^*-***^* 

f ^ ^ ft & % % m * * € «70( ep * * « * «• * - * 
it ^ m * ' * - ^ * t * ) # * * * * f 6 6 ^ ( ^ * 

* * « * * «t * ^ Jt * • * it « * « * * * * 

fA (^^t^ ' J-SR Q * * * « * *fePC403) A # 

ft ft fBC^t^^^ • JSR a ****** *PC415) 

#A*.|6rtf*4i»A**« ** *(AM-OLED) K * it * 

* t * * A # f ' * * * * * * * ' * * * # a * ^ * * * 

m # ^ it #( * # ^ *> n ? m * ) ■ * # • 

* a *Mt*(SiOx) A «^b *(SiNx) IH#f^t^ 
tJHTQ*-*,* ' * * *t ^(efficiency, cd/A)#&*l 

* ("a*. * & *i ) *- # * & ft * 4s ft ( * ft ^ ^ * *. * a ^ 
?Jc # it!7. 2Cd/m 2 • >^ # «. ^ ^ ^ # « *17. 6Cd/m 2 ) • ft 



3->%WtH*ft (11) 

• m. M % ^ # t A ( at ^ it B £ ^ ' J S R Q & & $L $§r *ft M, ^ 

PC403)^L**fe# f B ( fit $V it 9 £ *fc $7 ' J S R a ^ & # # 

4A !#uPC4 1 5 ) #f & it a ^ * « 4 I TO 4l « 4 4i it # ^§ tb • * <a 

# t m 4, it w nfr % % i to 4i m >2ka%m#%i&%te 

tb > & # it ^ t 4 I TO 4i ® & *t i(nm) ° 

8a ffl 5. # 8c ffl *l m * ^ * *• * B ^ 4l 4*( *» * 7 IB 
#r 7F)a > b^c = I ^4: t ^5^1 * SSEM(Scanning 
Electron Microscope, B ' * ^ ^ ^ 

>f ft * tb « ^' t # f ^ * «. * ( * 8 a ffl ) ^ * ^ * S * 

^ ^ ^ g. e, a * & W « * -b ' m * it # ffl « 

m. ^ *. # ^ ' ^ ^ & s *t «. # * ' * at * «■ a ^ ^ 

^ ft ® pg . -t # & 4i JL ft * « # ' S Jtb * «■ 4i ft ti 

ft IS # ft «. P# 4i t tt # *j 4& ffl m * £ * * * • . 




|la 1 JL lie I I ^ ^ ^] t ^ T ^ ^ f I t H < 
(atomic force microscope , AFM)ft,#IT0*®(IT0,i?-^. 

(lb) H 4b ^ > (lc) fl 4b - (Id) M m. # ff ACPC40 3 ) A(le) 

* ^ # f B(PC415) ° 

|2a8l.^2elSi7F^^ ^1 t I T ^ I ^ ^ t t 
(atomic force microscope , AFM ) ft f£ I TO 4 © ( I TO 5. 
^ 1 5 0 0 A)^^iffl ' * ft ft h M ( 2 a ) 3& ^ ( & * *l # ) * 
(2b) *Ub # * (2c) fi 4b # * (2d) * a # f A(PC403 ) A(2e) 

* ft # f BCPC415) - 

% 3 a SI JL £ 3 e E M ^ & * ^tlT«#i5^t^it 
^Scanning Electron Microscope , SEM)ft,|UT0^& 
(ITO £■ £. &75 0 A) 4l & Bl > >§ ^ M M (3a) 3& Jfc ( & * 
« A ) - ( 3 b ) % 4b - ( 3 c ) H 4b # ^ ( 3 d ) # ft # f 
A(PC403 ) Jl(3e) * 4ft # f B(PC415) • 

$ 4 a 11 J. # 4 e SI tf ^ 13 ft T ^ # *8 £ % ^ « «t 
^(Scanning Electron Microscope , SEM) ft, ^-ITO ^ S 
(ITO^^^1500A)^^MS] ' 481 ft ft % M ( 4 a ) *fe ( & # 
ft jf ) > (4b) ft 4b ^ > (4c) ft. 4b # - (4d) * A # f 
A(PC403) Jl(4e) # ft # ffB(PC415) • 

# 5 a SI S. % 5 f SI m 4- # 2- t& ^ * ft € &fc # & iS 

^ n & U ft >fc m. ° 
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& # m ^ tt # «. * * *t # ** 81 ° ^ 

^ 7 m m ^ # a £ i ^ * t & # it m ^ n u & ^ 

8a SI 3- 9 8c ffl m ft * B ^ ' * , * 7a ^* ' 

i a >bic = ^tli^l*^t^lt Scanning 

Electron Microscope , SEM)^Mffl ° 
# M, St 

1 o - i & ; 2 o ~ % ik it ; 
2i~ t a a a = s o ~ m. m m ; 

36- g ~ ft* : 38- .b^ J& J*# : 

4 0 - * a # & — ^ ft % > 

4 5 ~ M *fe # & — ^ ** # ^ ^ 11 ; 

5 o - * * t ( it m # t >f ) '> 

62~«lte*&*fc>* ; 6 4 ~ ^ " ^ * ® ' 

66-*^aft^ : 68- _L «P * * ; 

70~it a £^€^f ' 

72~#^#^, — ^^^^^^^^ ; 

so-**** — ; 
loo- & & ; 2 0 0 - f a B a it ; 

2 1 0 ~ % is It ° 
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5 . t tf * *'J le, S £ 1 J S «f it ^ i- *7 s£ * ^ € & «■ & 0 

If tf it • * t « € a a e It 4ft & » M t a B a « ( t h i n film 
trans i stor , TFT) » 

M ^ || , £ t is & m % s% it a * s% # n m € ai it * # A 

^ & m t b 9 b 4t * * * Mk % « t B B B It » ■ 

7 . t tf * *j m si % 6 m it 4l i *? ^ * a t & # & 

II 7F H » * t tt # & ^ » « € b s b It 4ft a ^ a *L it «. #r £ & 

8 . *» t n * #$ l£ SI % 1 J S #r it i » ^ * * % * * * 

ii n » * t * & tt * - & a * * * # f # # s « * 

#L 4b - * 4b 4fe * iL 4b #7 * to- ^ & ft $B. J& & *t + ° 

9 . . *n f ft * *'J la SI ^ 1 # m it ^ i t& ^ * ^ t Sfc # & 
II ^ H > |Ltt^^|-&Il^^f^t#^a^^ 
(SiOx) > JMblsCAlOx) * *Ub*(MgO) « «L4b^(SiNx) > 
& 4b ^S(AlNx) A *L 4b ^(MgFx) - 

10. & t n *'J si % i ^ m it ^ i. t& ^ # #k % & # * 

« 7F H . * t i£ 4 * * * A - ^ a ^ * * # * ' 

4b 4MIT0) > «9 a ^b 4fe(IZ0) > # « *. ^(AZO) « * #L 

4b ^(ZnO) - 

11. 4o t tf * *'J la SI ^ 1 i% ft it i t& ^ # ^ € *l # it 
. m ^ H , & f ^ A ^ *» «t 

^ ^(Acrylic resin) - ? T J £ Si «c ( po 1 y i m i de ) ^ A it W Jt 

m. u ^ ° 
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1 2 . -k° f tt # *j i£ a f i J ft ft & ^ * ^ € # ^ { 

* m # & — ^ ** *t ^ ° 

^ & ^ t n # » : 

& # - & *i ; 

fi> J& *C « % & It ^ * * fe ^ -t- ' ' ^ * **' * * * * # 

7t il ^ H 6<J & * 'J % > 

^ * - % - & & % *± * * " & * * ^ ^ ' * * * * * 
-jfr € fl £ n ; 

d. ; 

It # # >f fl ^ & ; ^ ^ 

/fc - M M « * *fc # * — « * ** * ^ -*=- ° 

& # « ^ * * *ft *tf * «L « # « * - & € # ^ * * * fi- * 
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3* ' tifJM'JIeffl 

4 S ■ ° 

^I^I^I^^ • * t * * * « * * * * * A * 
(thin film transistor, TFT) ° 

i6. ^ t tt # *■] fa si % 1 5 ^ m & *- z- & & % m. % M. % 

itm* n * aft * & • * + * % * * * 11 i% * * bSb ^ * m 
% & it * # b b b ^ $ m. % s% it & a % m % m % it • 

1 7 . *o t tt % *'J IS * 1 6 *I m ±. ^ * * * * # 

* K * S3 «L # # * ' * t tt * A ^ # fflt * a B a It A a 4& a 

H 3& *L 4*? & & * ° 

18. *.t##*J«l * 1 3 m it ^ ^ * * * * * 

ft 4b ^ > 4b to * ft. 4b ^ a * 'to ^ * *r 

^ # t ° 

* ii n # at # >r * ■ * t tafc-feft*^***** 

#*JMb#(SiOx) * ft4bls(A10x) * ft4b^(MgO) * ft. 4b 
^(SiNx) > Sl 4b fe(AlNx) A * ft. 4b #(MgFx) ° 
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